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Преобразователь энергии бета-распада
радионуклида C-14 в тонкой пленке SiC/Si

среда, 3 апреля 2024 г. 18:30 (15 minutes)

Дляповышенияпроизводительности интегрированных бета-элементов разработаны активированные
полупроводники, являющиеся комбинациейинжектора ипреобразователя энергии бета-распада радионуклида
в одном материале. Они содержат активированную тонкую пленку SiC в качестве преобразователя.
Результатыпоказывают, что гетероструктура Si14C/Si улучшила выходные характеристикипреобразователя
за счет уменьшения потерь из-за самопоглощения и распределения зарядов и энергии во внутреннем
инжекторе.
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